
УТВЕРЖДАIО

им. Н.Э. Баумана

202З г>

Струкryра и содержание варианта экзzll\4енационного задания
дJuI проведения вступительньIх испытаний в магистратуру КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
по нtlпрtlвлению подготовки11.04.03 <Конструирование и технология радиоэлектронньж

средств)

Типовой вариilнт

Вопрос J\Ъl. Из flеречисленньIх САПR выберите относящиеся к среднему звену: NX,CATIA,
Рrо-Е, Solid Edge, Solidworks, Компас-3D (8 баллов)

Вопрос Nэ2. Сформулируйте определение двухсторонней печатной платы (ДПП) (8 баллов)

Вопрос Nч3. Перечислите виды технологических процессов (8 баллов)

Вопрос J\Ъ4 Какова процедура и особенности трассировки проводных соединений? (8 баллов)

Вопрос М5. Построить таблицу истинности дJuI логической формулы (А l В) Ф С (В ба_тlлов)

Вопрос JФ6. Изобразите структуру п-канальЕьIх М,ЩП-тршrзисторов (8 баллов).

Вопрос }Ф7 Приведите способы использовttния радиаторов (12 баллов)

Вопрос Jф8 Поясните гrринципы запиты РЭА от механшIескlл< воздействий (12 ба_плов).

Вопрос J\b9 Приведите схему и описание установки Nlя рентгенолитографии, оцените её
преимущества (12 баллов).

Вопрос J\Ъ10 Рассмотрите терми.Iескую диффузшо. Постройте профили распределеншI
примесей при термической диффузии (16 баллов)
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